
西力医疗设备电池NP150-12免维护电池-规格参数

产品名称 西力医疗设备电池NP150-12免维护电池-
规格参数

公司名称 北京恒泰鑫隆科技有限公司

价格 10.00/台

规格参数 品牌:西力蓄电池
型号:12V 2V
适用/属性:机房

公司地址 北京市海淀区上地十街辉煌大厦

联系电话 400-0887107 13552566772

产品详情

西力蓄电池产品特性： 化学能转换成电能的装置叫化学电池，一般简称为电池。放电后，能够用充电的
方式使内部活性物质再生——把电能储存为化学能；需要放电时再次把化学能转换为电能。将这类电池
称为蓄电池也称二次电池。  

所谓蓄电池即是贮存化学能量，于必要时放出电能的一种电气化学设备。  

蓄电池是将化学能直接转化成电能的一种装置，是按可再充电设计的电池，通过可逆的化学反应实现再
充电，通常是指铅酸蓄电池，它是电池中的一种，属于二次电池。它的工作原理：充电时利用外部的电
能使内部活性物质再生，把电能储存为化学能，需要放电时再次把化学能转换为电能输出，比如生活中
常用的手机电池等。  

，客厅柜式空调一般都使用4平方铜芯线。4，卫生间热水器及浴霸等等大功率用电器一般使用4平方铜芯
线。5，厨房大功率用电设备一般使用4平方铜芯线。重要提醒:对于柜式空调，厨房设备，热水器等一般
我们使用专线，即单独的回路供电。单独回路供电，单独回路供电。重要事情说三遍。家里面经常用到
的电线平方数为:1.5平方，2.5平方，4平方，6平方，10平方，下面我们来看一下电线对应的安全载流量以
及所能带动的功率:可以看到:1.5平方安全载流量为（8-15）A，所能带动的功率为（1.7-3.3）kW，带家庭
LED灯而言，足够了。 西力设备电池NP150-12免维护电池-规格参数 它用填满海绵状铅的铅基板栅（又
称格子体）作负极，填满化铅的铅基板栅作正极，并用密度1.26--1.33g/mlg/ml的稀硫酸作电解质。电池
在放电时，金属铅是负极，发生氧化反应，生成硫酸铅；化铅是正极，发生还原反应，生成硫酸铅。电
池在用直流电充电时，两极分别生成单质铅和化铅。移去电源后，它又恢复到放电前的状态，组成化学
电池。铅蓄电池能反复充电、放电，它的单体电压是2V，电池是由一个或多个单体构成的电池组，简称
蓄电池，最常见的是6V，其它还有2V、4V、8V、24V蓄电池。如汽车上用的蓄电池（俗称电瓶）是6个



铅蓄电池串联成12V的电池组。 D8122存放当前发送的信息中尚未发出的字节D8123存放已收到的字节数
。D8124为起始符（8位）初始值STX（02H）D8125为终止符（8位）初始值EXT（03H）D8129设置数据
网络超时计时器值。其单位为10ms2.通信程序设变频器站号为0，传送数据长度为7位，偶校验，2位停止
位，波特率为9600b/s，无标题符和终结符，没有添加和校验码，采用无协议通讯。M10接通时控制变频
器进入正转状态，M11接通时控制变频器进入停止状态，M12接通时控制变频器进入反转状态，M13接通
时读出变频器的运行频率（D700～D703），M14接通时向变频器写运行频率（D400～D403）。 对于传统
的干荷铅蓄电池（如汽车干荷电池、摩托车干荷电池等）在使用一段时间后要补充蒸馏水，使稀硫酸电
解液保持1.28g/ml左右的密度；对于免维护蓄电池，其使用直到寿命终止都不再需要添加蒸馏水。
西力设备电池NP150-12免维护电池-规格参数 内阻与容量关系 
蓄电池内阻与容量之间的关系其中有两种含义：  

电池内阻跟额定容量的关系，以及同一型号电池的内阻跟荷电态SOC的关系。十多年前人们曾经试图利
用阀控密封铅酸蓄电池内阻（或电导）的变化去在线检测电池的容量和预测电池寿命，但却未能如愿；
人们对动力电池的大电流放电能力提出了越来越高的要求，这就要求尽可能降低电池内阻。因而本文将
进一步探索和阐明一些常用蓄电池内阻与容量之间的内在关系。 阀控密封  

当前阀控密封铅酸蓄电池已逐步取代开口式流动电解液铅酸蓄电池，广泛用于邮电通信电源、UPS、储
能电源系统等。动力型阀控密封铅酸蓄电池已广泛用于电动助力车。这些领域都要求在线检测蓄电池的
荷电态。 蓄电池的内阻跟荷电态的关系  

蓄电池的荷电态SOC指的是电池可以放出的容量跟其额定容量的比。这一数据对邮电通信电源系统和正
在使用的动力电池组十分重要。 西力设备电池NP150-12免维护电池-规格参数 中电阻R1和R2的取值必须
使当输入为+VCC时的三极管可靠地饱和，即有βIbIes在.21中假设Vcc=5V，Ies=50mA,β=100,则有Ib0.5m
A而Ib=(Vcc-Vbe)/R1-Vbe/R2若取R2=4.7K，则R16.63K,为了使三极管有一定的饱和深度和兼顾三极管电流
放大倍数的离散性，一般取R1=3.6K左右即可。若取R1=3.6K，当集成电路控制端为+VCC时，应能至少
提供1.2mA的驱动电流(流过R1的电流)给本驱动电路，而许多集成电路(标准8051单片机)输出的高电平不
能达到这个要求，但它的低电平驱动能力则比较强(标准8051单片机I/O口输出低电平能提供20mA的驱动
电流(这里说的是漏电流))，则应该用如.22所示的电路来驱动继电器。  

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

